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(54) Title: LOGIC GATE WITH A POTENTIAL-FREE GATE ELECTRODE FOR ORGANIC INTEGRATED CIRCUITS 

(54) Bezeichnung: LOGIKGATTER MIT POTENTIALFREIER GATE-ELEKTRODE FUR ORGAN1SCHE ENTEGRIERTE 
SCHALTUNGEN 



(57) Abstract: The invention relates to an organic logic gate comprising 
at least one charging field effect transistor (charging FET) and at least 
one switching field effect transistor (switching FET), said charging FET 
comprising at least one gate electrode, a source electrode and a drain 
electrode, the gate electrode of the charging FET being potential -free. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches 
Logikgatter mit mindestens einem Lade-Feldeffekllransistor 
(Lade-FET) und mindestens einem Schalt-Feldeffekttransistor 
(Schalt-FET), wobei der Lade-FET mindestens eine Gate-Elektrode, 
eine Source-El ektrode und eine Drain-Elektrode aufweist, wobei die 
Gate-Elektrode des Lade-FETs potentialfrei ist. 
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RO, SE, ST, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Ve r often tiicht: 
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